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H - stan wysoki, L - stan niski, X - stan dowolny,
J - zmiana stanu z niskiego na wysoki,
\ - zmiana stanu z wysokiego na niski,
n - Impuls do stanu wysokiego
U -

impuls do stanu niskiego
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Sposob dokaczenia elementow RT
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Sposob dokaczenia kondensatora elektroli tycznego

Dwukrotne przerzutniki monostabilne:

UCAG4123N, UCY74123N
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.
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Przebiegi czasowe ilustrujace zerowanie przerzutnika

od wartosci CT, RT dla zakresu CT*1000 pF.



Monolityczny uktad scalony UCAG64123N  lub
UCY74123N zawiera dwa identyczne, niezalezne od
niebie przerzutniki monostabilne z podtrzymywanym
wyzwalaniem dodatnim (wejscie B) lub ujemnym
(wejscie A) zboczem impulséw wejsciowych oraz
mozliwoscig zerowania w dowolnym momencie
trwania impulsu wyjsciowego.

Dziakanie logiczne przerzutnika monostabilnego opi-
suje tabela stanow.

Istnieje mozliwos¢ wydtuzenia czasu trwania impulsu
wyjsciowego przez przytozenie kolejnych impulséw
wyzwalajacych w czasie trwania stanu quasistabilne-
go lub mozliwos¢ skrocenia czasu trwania impulsu
wyjsciowego przez przytozenie impulsu zerujgcego.
Ucz podtrzymywania wyzwalania czas trwania im-
pulsu wyjsciowego jest okreslony przez statg cza-
sowg CtRt. Warto$¢ rezystancji RT powinna byé
zawarta w zakresie Rt = 5h50 kQ. Pojemnos¢ CT
moze by¢é dobrana od zera do kazdej wymaganej
wartosci. Czas trwania impulsu wyjsciowego tw dla
pojemnosci CTS 1000 p f wynosi

. =0,32-CVi?r(1+ ~Y")*
przy czym RT opisano w kii, Crw pFi (. wns.

Zalecane warunki pracy

Parametry
Nazwa

Napiecie zasilania

. s . niskim
Obcigzalnos¢ kazdego wyjscia
w stanie wysokim
A B

Obcigzenie wnoszone przez wej-
kia R
Czas ustalania impulsu na wejsciach A i B
Czas przetrzymywania impulsu na wejsciach A i B
Czas trwania impulsu na wejsciach R
Rezystancja zewnetrzna
Pojemnos¢ wejscia RT

UCA64123N

Zakres temperatury otoczenia
UCY74123N

Elementy Cr, Rt nalezy dotaczy¢ do wyprowadzen
G ,,, Ret zgodnie ze schematem. Jezeli warto$¢ po-
jemnosci Cr A 1000 pF, czas trwania impulsu wyjs$-
ciowego nalezy odczytaé z wykresu.

Jezeli Cr jest kondensatorem elektrolitycznym, to
elementy zewnetrzne nalezy dotgczy¢ zgodnie ze
schematem.

W uktadzie tym dioda D jest impulsowg dioda krze-
mowa (np. BAYP 94). Czas trwania impulsu wyjscio-
wego nalezy obliczy¢ z zaleznosci

tw= 0,28 +Cteddril+ -jj—j

przy czym Rt = 5-t-30 Kii

Minimalny odstep czasu pomiedzy impulsami pod-
trzymujgcymi wyzwalanie jest okre$lony zaleznoscig
tmin[ns] - 0,22* Cr [pF]

Uktady UCA64123N i UCY74123N sa produko-
wane w obudowach plastykowych A49E(CE71).

Warto$é .
. Jednostki
Symbol min  nom  max
Ucc 4,75 50 5,25 \Y/
N1 10
N, 20
s.0.l.
1
2
tsetup 40
thutti 40 ns
t*R 40
Rt 5 50 kQ
Crt 50 pF
-40 85
°C
(@] o



Wartosci dopuszczalne parametrow
Param
Nazwa

Napiecie zasilania
Napiecie wejsciowe

Ujemny prad wejsciowy

etry

Zakres temperatury przechowywania

Parametry statyczne

Symbol

Ucc

Warto$é

-55

(Jezeli nie podano inaczej — w petnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry

Nazwa

Napiecie wejsciowe w stanie
niskim

Napiecie wejsciowe w stanie
wysokim

Ujemne napiecie wejsciowe

o A B
Prad wejsciowy
w stanie niskim
dla wejsc: R
A, B
Prad wejsciowy R
w stanie wyso-
kim dla wejs¢:
1 kazdego
wejscia

Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim

Prad wyjsciowy w stanie ni-
skim

Napiecie wyjsciowe w stanie
wysokim

Prad wyjsciowy w stanie wy-
sokim

Zwarciowy prad wyjsciowy2*

Prad zasilania

Sym-
bol

UL

L

ha

Uot

loL

UoH

Zon

los

lec

Warto$¢ o
c <
. T 3
min  typ*max K¢
0,8 \Y%
2 \Y
15 \%
-1,6
3.2 mA
40
PA
80
1 mA
0,2 04 V
16 mA
2,4 34 Vv
-800 GA
-10 -25 -40 mA

46 66 mA

Wartosci typowe podane sg przy UcC = 3 v, tnmh = 25@C
Jednocze$nie moze by¢ zwarte nie wigcej niz jedno wyjscie

125

Jednostki

Warunki pomiaru

Ucc = 475V |/,
l.,* =25 °C
Ucc = 525 V
U =04V
Ucc = 525 V
Uu=24V
Ucc = 5,25 V
U =55V
lol ~ 16 mA
Uol < 0,4V
ton —

= -800 (zA
Uoh > 24V
Ucc = 525 V
Ucc = 5,25 V

\Y
\Y
mA

°C

Uktad
pomia-
rowy

=475V A

=475V B



Parametry dynamiczne przy U =5V, t,,t = 25C

Parametry

Nazwa

Czas propagacji sygnatu do stanu
niskiego na wyjsciu Q od wejscia: B

Czas propagacji sygnatu do stanu
wysokiego na wyjsciu Q od wej- B
Scia:

Czas propagacji sygnatu do stanu niskie-
go na wyjsciu Q od wejscia R

Czas propagacji sygnatu do stanu wyso-
kiego na wyjsciu Q od wejscia R
Czas trwania impulsu wejsciowego bez
uzycia pojemnosci zewnetrznej

Czas trwania impulsu wyjsciowego przy
uzyciu rezystora zewnetrznego

Pomiary parametréw statycznych

latiela napiec¢ - L .
A Napiecie na wej$ciach[vj I
@ieciowych przy Wyjscie

(.umiarach U-. badane
R Ce,t
0.8 otwarte Q
otwarte 0 0

ucc=4,75v

&D>>|

(1.HVO- /

I t J j";A-asa i

Uktad pomiarowy A. Pomiary Uq(

Sym-
bol

tfHL

tfLH

tHL

tfLH

lw

Wartos$é

min typ max

30

27

22

19

18

30

45

40

36

33

28

27

40

65

2,76 3,03 3,37

Tabela napig¢
wejsciowych przy
pomiarach Unw

Q8veC

rl

Jednostki

ns

ns
CL
R1
Cr

ns Rt

ns

ns

ps "Cr
Rr
C1
R1

Warunki
pomiaru

1000 pF
10 kit
15 pF
400 n

Napigcie na wejsciach[vl yyjscie

otw

0

N>

Uk#ad pomiarowy B.

R Ce,t
arte 0

8 otwarte

pomiary U

badane

Q

Q

4,75V

Uktad
pomia-
rowy



Tabela napigc
ujsciowych przy
pomiarach U, -A,5V Uj - 0V Otwart*

Pozostate wejscia Wejscie
L L badane
Tabela napigé¢ wejsciowych

przy pomiarach IlL iH-
2A, 1B, 2B iir, 2* - 1A
Pozostate wejscia T&ci
feascre 1A, 24, 28 . 1B
ur- A5V Uj - 0V Otwarte "29ane
. 1A. 1B, 2B iir, 2ir - 2A
it 25 B, 2a, 28 _ A
.. +A,2A, 1B iir, 2r - 2B
iir. ar o, o2a, 28 B )
- is, 28, 2t 1A, 2A iir
koo owm o280 L 2
. . - 18, 28, i 1A, 2A 2t
I, ar 1a, 18, 2A _ 28
X
- 1B, 28. R 1A, 2A I* <fUcc*5,25V
- 18 28 lir 1, 20 2
4.5Ve
%
u.,
R °
7 Molo

r

Przy pomiarach 1IH przykozy¢:-*) Uj = I,k V b) Uj m 5.5V
a badanego, na pozostate wejscia wedtug tabeli.

Uktad pomiarowy 0, Pomiary Ij~.

Uk+a/ pomiarowy C. Pomiar I.

Icct?ucc=925V

2AVC
>
H > ] UaQ
rL”
5
Tabela okreslajaca warunki -fi
pomiaru IOS Generator 0- IMaso
- . -3V
Napiecie na wejsc¢lach[v] Wyjscia ov— J ]{Z’omlar
badane
R c« t Uwaga: Momiar 17 wykonuje sie dla obu przerzutnikdw jednoczesnie.
otwarte 0 Q Ukdad pomiarowy F. Pomiar lee
0 otwarte s

Uktad pomiarowy E. Pomiary 1.
przy 1j “-12 mA z wejscia mierzonego, pozostate wejsécia
dotgczy¢ do m.iy. Ukt.d 5,p,.1Ir . n



Pomiary parametréw dynamicznych

thold
“wagi: i. Parametry Impulséw wejsciowych: czas trwania tw) - tw2 - lhold * Setup * ns czestotliwo$é f - 1 MHz,
czas narastania 1 opadania zboczy impulséw tf = tA m 10 ns (mierzony pomiedzy 10% 1 90% amplitudy)
2. Impedancja wyjsciowa generatoréw Zo *50Q.
3. Wartos¢ uwzglednia pojenno$é sondy 1 pojemno$é montazu

H]

. Wszystkie diody sa typu BAYP95 lub odpowiedniki

2.1.8.4. Typowe zastosowania przerzutnikéw 64/74123N

Wejscie A U T_
1
Wyijscie Q _f
B=R=H .
J
Wejscie B _J— *I‘_
Wyjscie Q_J T_
A=L
12 UCASM23N R=H
lub 12 UCY7A123N
Kwv 2.128

<lcncracja impulséw z podtrzymywanym wyzwalaniem

« schemat logiczny, b — przebiegi czasowe przy wyzwalaniu opadajacym zboczem, ¢ — przebiegi czasowe przy wyzwalaniu
Narastajgcym zboczem



Podstawowym obszarem zastosowan przerzutnikow
monostabilnych sg uktady generacji przebiegdw im-

pulsowych o okreslonych parametrach. Wyro6zniajaca
cechg przerzutnikbw monostabilnych UCA64123N
i UCY74123N jest podtrzymywane wyzwalanie, czyli
mozliwo$¢ ponownego wyzwalania przerzutnika
w czasie trwania poprzednio wyzwolonego impulsu.
Cecha ta umozliwia generacje impulséw o dowolnym
czasie trwania. Koniec generowanego impulsu naste-
puje po czasie t.+ t,LH od ostatniego zbocza wyzwa-
lajacego (gdzie twjest czasem trwania impulsu przy
jednokrotnym wyzwalaniu). Graficzng ilustracje ge-
neracji impulséw z podtrzymywanym wyzwalaniem
pokazano na rys. 2.128.

a

« — schemat ideowy, b — przebiegi czasowe

Uktad opdzniania impulsow

Na rysunku 2.129 przedstawiono schemat ukiadu
op6zniania impulsu z mozliwoscig zachowania czasu
trwania impulsu pierwotnego. Pierwszy przerzutnik
jest wyzwalany opadajacym zboczem, a drugi na-
rastajagcym zboczem impulsu wejsciowego. Jezeli

+TuT—----1_ ™ _
b U L U L

Rys. 2.130. Bramkowane generatory krotkich
impulséw

a— generator bramkowany stanem wysokim, b — generator
bramkowany stanem niskim

czas trwania impulsu na wyjsciu 1Q jest taki jak na
wyjsciu 2Q, to czas trwania impulsu wyjsciowego
zostanie odtworzony na wyjsciu z doktadnoscig okres-
long réwnoscig czas6w trwania impulsow na wyjs-
ciach 1Qi 2Q.

Uktady astabilne

Przerzutniki monostabilne 64/74123N moga by¢ sto-
sowane do generowania ciggu krotkich impulsow.
Na rysunku 2.130 przedstawiono schemat bramko-
wanych generatoréw krotkich impulséw. Przy zam-
knieciu petli sprzezenia z wyjsciem Q na wejscie A
(rys. 2.130a) lub z wyjscia Q na wejscie B (rys. 2.130b)

b

Wejscie ~ i_r

ig i r

uzyskuje sie cigg impulséw o czasie trwania rownym
czasowi opOzniania propagacji w petli sprzezenia.
Czas trwania impulséw mozna zwiekszy¢ wiaczajac
szeregowo do petli sprzezenia parzysta liczbe ele-
mentow logicznych z negacja lub dowolng liczbe ele-
mentow nie wprowadzajacych negacji. Czas trwania
odstepu miedzy impulsami okres$lajg wartosci uzyt-

Rys. 2.131. Schemat ideowy generatora
0 czestotliwosci stabilizowanej rezonatorem
kwarcowym



liowych Cr, Rt. Wejscie B na rys. 2.130a lub wejscie
A na rys. 2.130b stuzg do bramkowania impulsow
W wymaganym przedziale czasowym.

Na rysunku 2.131 przedstawiono schemat generatora
0 czestotliwosci stabilizowanej rezonatorem kwarco-
wym. Wartosci C, R nalezy dobrac¢ tak, aby czestotli-
wos$¢ generowana przez uktad bez rezonatora kwarco-
wego byfa wieksza od czestotliwosci nominalnej gene-
ratora. Po dolaczeniu rezonatora kwarcowego uktad
generuje przebieg o czestotliwosci zaleznej od rezona-
tora.

Komparatory czestotliwosci

Przerzutniki monostabilne z podtrzymywanym wy-
zwalaniem moga by¢ stosowane w uktadach poréwna-
nia czestotliwosci. Rysunek 2.132 ilustruje zachowa-

nie przerzutnika dla réznych czestotliwosci wyzwala-
nia. Dla czestotliwosci wejsciowej mniejszej od zada-

1

nej / = ™ otrzymuje sie przebieg pokazany na
w

rys. 2.132b, natomiast dla czestotliwosci wiekszej
otrzymuje sie przebieg przedstawiony na rys. 2.132c.
Z uwagi na wystepowanie réznic tych przebiegdw
przerzutniki te moga by¢ wykorzystane w uktadach
poréwnywania czestotliwosci. Na rysunku 2.133
przedstawiono prosty uktad sygnalizujgcy zmniejsze-

nie czestotliwosci ponizej wartosci zadanej / = —

tw
Uw jest wartos$cig czasu trwania impulsu okreslonego
warto$ciami elementow Cr, Rt). Na wejscie A prze-

rzutnika RS nalezy wstepnie przytozy¢ impuls do

Rys. 2.134
Schemat logiczny
przedziatowego
komparatora
czestotliwosci

wejscie _n_n_ri_n

_ _n_
t; > tw

Wyjscie j»~ in n rir

C + Wejscie JTJITJIU U Lflil—
. e - >i<tw
Wyjsécie J itw

Rys. 2.132. Generacja przebiegdw czasowych
z zastosowaniem przerzutnika monostabilnego
64/74123
m— schemat logiczny, b — przebiegi czasowe
dlafi > tw, ¢ — przebiegi czasowe dla fL.< tw

Rys. 2.133. Prosty uktad poréwnania
czestotliwosci z warto$cig zadang
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stanu niskiego. W czasie, gdy czestotliwo$¢ wejsciowa
jest wieksza od zadanej, na wyjsciu Q przerzutnika
monostabilnego utrzymuje sie stan wysoki. Zmniej-
szenie czestotliwosci kontrolowanej ponizej impulsu
do stanu niskiego wywotuje na wyjsciu Q przerzutnika
monostabilnego zmiane stanu przerzutnika RS.
Ponowne uruchomienie uktadu poréwnujacego wy-
maga przylozenia na wejscie A przerzutnika RS im-
pulsu do stanu niskiego.

11 2HN

Rys. 2.135

Przebiegi czasowe ilustrujace
dziatanie przedziatowego
komparatora czestotliwosci

Przyktad komparatora przedziatowego czestotliwosci,
gdzie wykorzystano wiasciwosci  przerzutnikéw
64/74123N przedstawiono na rys. 2.134. Przebiegi
czasowe ilustrujace dziatanie komparatora wida¢ na
rys. 2.135. Czestotliwos$ci graniczne przedziatu czesto-
tliwosci okreslajg zaleznosci:
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